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モノラル パワーアンプ

モノリシックリニア����

LA4815VH

��

LA4815VHは、��������の	い1チャネル・パワー
アンプを���パッケージに��したICである。ミュート�
�も !しており、"#け$%が&ないため、セットのロー
コスト*+に,している。

��

•�1チャンネルパワーアンプ��
♦�-.�.1�=�1.84�W/0�(VCC�=�12�V, RL�=�8��, THD�=�10%)
♦�-.�.2�=�1.55�W/0�(VCC�=�9�V, RL�=�4��, THD�=�10%)
♦�-.�.3�=�0.36�W/0�(VCC�=�6�V, RL�=�8��, THD�=�10%)
♦�-.�.4�=�0.23�W/0�(VCC�=�5�V, RL�=�8��, THD�=�10%)

•�ミュート�� !
•���12345�:�267

♦�26 dB/40 dB
※"#け$%:�892:;<により、26～40�dBの>の12?
にも*@5�

•�"#け$%が&ない
♦�4:/TOTAL

•�������が	い
♦�4�V～16�V

• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS
Compliant

�	

•�インターホン、ドアホン、トランシーバ、ラジオ、GH、
IJガイド#きK�L%など

www.onsemi.jp

MARKING DIAGRAM

HSSOP14
CASE 944AA

Device Package Shipping†

ORDERING INFORMATION

LA4815VH−TLM−H HSSOP14
(Pb−Free/

Halide Free)

2,000 /
Tape & Reel

†For information on tape and reel specifications,
including part orientation and tape sizes, please
refer to our Tape and Reel Packaging Specification
Brochure, BRD8011/D.

XXXXXXXXXX
YMDDD

XXXXX = Specific Device Code
Y = Year
M = Month
DDD = Additional Traceability Data
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���

���� (TA = 25°C)


� �� �� 
� ��

 ������ VCC max 18 V

 ��	
�� Pd max  *�
�き 1.5 W

 ������� Tj max  150 °C

� ������ Topr −30～+75 °C

�� ������ Tstg −40～+150 °C

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
(���) 
����を えるストレスは、デバイスにダメージを"える#$%があります。これらの��&を えた'�は、デバイスの()%を*
ない、ダメージが+じ、,-%に./を0ぼす#$%があります。
*1234�
�き: 50 mm × 50 mm × 1.6 mm (ガラスエポキシ56�
)

!"�� (TA = 25°C)


� �� �� 
� ��

78���� VCC 12 V

789:;< RL 4～32 �

��������=� VCC op 4～16 V

*��	
��を>?�@して、ABする����をC�すること。

�#��$ (TA = 25°C, VCC = 12 V, RL = 8 �, fin = 1 kHz)


� �� ��


�

��Min Typ Max

D,E	
�F - 1 ICCOP1 D,EG − 5.3 9.5 mA

D,E	
�F - 2 ICCOP2 D,EG, 3ピン = LOW − 2.4 − mA

��I��� - 1 POMAX1 THD = 10% 1.2 1.84 − W

��I��� - 2 POMAX2 THD = 10%, VCC = 9 V, RL = 4 � − 1.55 − W

��JK - 1 VG1 VIN = -30 dB 23.9 25.9 27.9 dB

��JK - 2 VG2 VIN = -40 dB, 
4ピン/11ピン = GND

37 39.5 42 dB

LMNOひずみP THD VIN = -30 dB − 0.125 0.7 %

ミュートQRS MT VIN = -10 dB, 3ピン = LOW −90 −115 − dBV

I�TU�� VNOUT Rg = 620 �, 20 to 20 kHz − 40 100 �Vrms

リップルVWP SVRR Rg = 620 �, fr = 100 Hz, 
Vr = -20 dBV

− 44 − dB

ミュートXY�� - Low V3cntL ミュートモード − − 0.3 V

ミュートXY�� - HIGH1 V3cntH1 ミュートZV, VCC = 6.5 V[\ 1.8 − − V

ミュートXY�� - HIGH2 V3cntH2 ミュートZV, VCC = 6.5 V[] 2.4 − − V

^�;< Ri − 100 − k�

Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product
performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions. 
(���) 
_`パラメータは、abなcdがDいeり、cfされたテストghにiする�jka%でlしています。mなるgh\で_`��をnっ
たGには、�jka%でlしているa%をKられない'�があります。
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� 1. Pd max − Ta
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Independent IC

Evaluation board (double−sided),
50 × 50 × 1.6 mm3 (glass epoxy)


�%&

� 2. '�%&
(サイズ: 50 mm � 50 mm � 1.6 mm)

Top Layer (Top View) Bottom Layer (Top View)
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ブロック-および4���5

� 3. ブロック-および4���5
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����-

� 4. ����-
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�8�9

�8�9

�8No. �8;

�8�<

(VCC = 12 V) �8�9 ����

11 GAIN1 0.35 GAINopqr
• PENで26�dBモード
• GND�sで40�dBモード

(11, 4ピンtに�suv)

11

VCC

GND

500 �

122 � 10 k� B
IA

S

12 GND1 0 プリアンプwGNDqr

13 IN 1.7 ^�qr

+
−

100 k�

Vbias

Pre−Amp

13

VCC

14 PGND 0 パワーアンプGNDqr

1 OUT 5.9 パワーアンプI�qr

Pre−Amp1

VCC

VCC

GND

10 k�

2 VCC 12 ��qr

3 MUTE 4.9 ミュートXYqr
• ミュートON ⇒ Low
• ミュートOFF ⇒ High

3

VCC

GND

VCC

10 k�
40 k�

30 k�

30 k�

4 GAIN2 0.35 GAINopqr
• PENで26�dBモード
• GND�sで40�dBモード

(11, 4ピンtに�suv)

4

VCC

GND

10 k�

500 �

125 �
OUT
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=�>の@A

1.������(4ピン、11ピン)について
パワーアンプの��12は�$89によってM@
Nされている。

• 4ピン＆11ピン�=オープンQR ⇒ S26�dB

• 4ピン＆11ピン�= GNDTU ⇒ S39.5�dB

なお、892Vを��して、��12をWXするY
ができる(Z5[\)。
• ��12*@�⇒�4ピン－12ピン(GND1)>の89に
よる

��JK � 20 log �20 �
625 � Rvg1
125 � Rvg1

�
• -.DC��*@�⇒�11ピン－12ピン(GND1)>の8
9による

♦�Rvg1�=�Rvg2とすること

また、Z6のようなアプリケーションにより、��
12を20�dB`aまでbげることもできる(5�V、6�V
c����d)。
• ��12*@�⇒�4ピン－1ピン(-.)>の89によ
る

��JK � 20 log �20 �
125 � Rvg3

10,125 � Rvg3
�

• -.DC��*@�⇒�11ピン－2ピン(VCC)>の89
による

♦�5ピン(-.ef)DC��が、����のS1/2に
なるように*@

g:�Rvg3�=�10�k��⇒�Rvg4�=�22�k��(VCC�=�6�Vd)

ただし、このhiでjきく��12をbげるとk
lmNをnくため、��12�=�20�dB`aまでとす
ること。また、����がoい(7�Vpq)rsには、
クリップtuのvwxyがzこるため、この
��12{|hiは��しないこと。

� 5. 

LA4815VH

Rvg2

GAIN2OUT CC

GND1

1 2 4

12 11

V

Rvg1

GAIN1

� 6. 

LA4815VH

Rvg4

Rvg3

GAIN2OUT CC

GND1

1 2 4

12 11

GAIN1

V

2.
��インピーダンス:�rgについて
}.カップリングコンデンサ:�Cinはリップル��
�に��を�えるため、このコンデンサに�わる�
��インピーダンス:�rgの?もリップル���に�
�を�える。そのため、rgはできるだけ�さくする
ことが�ましい。�って、Z8のようにCinの��$
で��を|�させるrsには、これらklを��し
て、@�を*@すること。89:�Rg1の89?をでき
るだけ�さ くすることを��する。
また、リップル���を�j�にoめるために

は、Z9のように、��レベルの*@d、��1
2をLA4815VH�にて*@して、}.��$は}.
カップリングコンデンサ:�Cinのみで��することを
��する。

� 7. 

Vbias100 k�

+
−

Pre−Amp

rg

Cin IN
13

� 8. 

Cin

Rg2
other IC

ro LA4815VH
OUT IN13

Rg1

� 9. 

Cin

other IC

ro LA4815VH

OUT
IN13
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3.ミュート����(3ピン)について
3ピンへの�<����によって、�$パワーアン
プ��を ¡¢とし、IJミュートを£うことがで
きる。¤T、CPUの-.ポートによって、��5
�であるが、CPUからのデジタルノイズにより、
LA4815VHのノイズフロア©Nのrsがあるため、
Z10のように¤ª89:�Rm1�(1～2.2�k�)を«}する
ことを��する。

• ミュートON: Low

• ミュートOFF: HighまたはOpen

また、3ピンのDC��には����¬­lがある
ため、CPUの����よりも3ピンのef��がoい
と、®¯�¯がCPUの��ラインに¯れる。そのr
sには、Z10のように、3ピン－GND>に89:�Rm2
(Z11[\)をTUして、3ピンのDC��をbげるこ
と。

なお、ミュート��を��しないrs、3ピンをオ
ープン°±にすること。

� 10. 

Rm1

Rm2

VDD

VSS

CPU

I/O
 p

or
t

LA4815VH

GND

VCC

3

* For reverse
  current prevention

1 k�

10 k�

30 k�

40 k�

30 k�

xFyzB;<&:Rm2�(��&)�←�V3�=�{2.5�V|�G

� 11. 
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4.ミュート��のタイミングについて
ミュート��を£うrs、Z12のようなタイミン
グで��すること。

• ��²ちqげd:�Twu�=�0～50�ms
♦�2ピンと3ピンの³d²ちqげでも�わない

• ��²ちbげd:�Twd�=�100～200�ms

� 12. 

TwdTwu

Pin 2
(VCC)

Pin 3
(MUTE)

5.��� り"のポップノイズ�(について

IJミュート��を��しないで��ラインを¤
TON/OFF��する��hiもあるが、��する�
���がoくなってきたrs、��²bりdのショ
ックノイズやI´りが©Nするµ¶にある。この·
Qとしては、2ピン(VCCef)と3ピン(ミュートef)
>に¸¹をTUして、��²bりdにº¡ミュート

��が»くようにするhiがある。
��?�=�1 �F。

� 13. 

+

+

LA4815VH

VCC

MUTE

2

3

Cmt
1 �F

CVCC

6.)*カップリングコンデンサ(Cin)について
Cinは}.カップリングコンデンサであり、¤¯カ
ットを¼½としている。ただし、このコンデンサの
もう¾つの¼½はリップル���¶qであり、¸¹
?によって、このリップル���はWNする(��?
�=�1 �F)。また、このコンデンサは、��²qがりd
やミュート¿�dでのÀÁÂÃklにも��を�え
るため、これらのklを��して、@�を*@する
こと。

*+[�?�=�0.33 �F～3.3 �F`a
• リップル����⇒�¸¹?j:�up、¸¹?�:�down

• ²qりÂÃÄa�⇒�¸¹?j:�slow、¸¹?�:�fast

• ポップノイズ�⇒�¸¹?j:�small、¸¹?�:�large

7.0*カップリングコンデンサ(Cout)について
Coutは-.カップリングコンデンサであり、¤¯
カットを¼½としている。ただし、このコンデン
サ:�CoutとÅÆインピーダンス:�RLによってハイパ
スフィルタが��され、{È��が|�するため、
¸¹?をÉ@するrs、カットオフÊt�を��し
て*@すること。また、ËÌ、このコンデンサはケ
ミカルコンデンサを��するが、ケミカルコンデン
サは{Ídの¸¹?が�さくなるため、そのklを
��して*@すること。
なお、カットオフÊt�はÎÏでÐされる。

fc � 1
2� � RL � Cout

8.0*12�3コンデンサ(Cosc)について
Coscは、-.ÑÒをÓÔするためのコンデンサで
ある。このコンデンサは、oÊtklのÕいセラミ
ックコンデンサ(��?�=�0.1 �F)を��すること。な
お、このコンデンサは、できるだけICのÖくに×Ø
すること。

9.��4コンデンサ(CVCC)について
CVCCは、��ラインのリップル�ÙをÚ�するた
めのコンデンサである。ËÌ、このコンデンサはケ
ミカルコンデンサを��する(��?�=�10 �F)。ただ
し、ケミカルコンデンサはoÊtklが©いため、
セット�にてCPUやDSPなどデジタルノイズをÑÛ
するLSIを��しているrs、oÊt�Ù��を¼
½とした���バイパスコンデンサ(セラミックコン
デンサ�=�0.1 �F`a��)の#<を��する。なお、
このバイパスコンデンサは、できるだけICのÖくに
×Øすること。

10. NCピンの56について
NCピン(5～10ピン)は�$½にÜもTUされていな
いため、オープン°±で�わないが、ÝÞßàをで
きるだけÕくするため、GNDラインにTUすること
を��する。

11.
�ミキシング9;について
ビープ��やキートーン��などをIJ��へミ
キシングするrs、bâのようなhiがある。

なお、4ピンへの}.hi34のrs、4ピンへ#<
されるインピーダンス:�Z4によって、13ピンから}
.される��のãäaがWNするため、åæするこ
と。

http://www.onsemi.jp/
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A) 13ピン}.��$での89によるミキシングhi

� 14. 

Vbias
100 k�

+

− Pre−Amp

Rg2

Rg1

Signal−2

Signal−1

other IC

ro

Rg3

Vout2

Vout1

ro

LA4815VH

Cin

Vin INOUT1

OUT2

13

Pin 13 input impedance: Zin = 100 k�

B) 4ピンへの}.hi
• ç¾��c��12:�Vg1

Vg1 � 20 log �Vout
Vin1

� � 20 log�
�

	

4 � (125 � Z4) � �500 � �125 � Z4
125�Z4

��
25 � Z4 �




�
* Z4 � R1 � ro

• çè��c��12:�Vg2

Vg2 � 20 log �Vout
Vin2

� � 20 log � 10000
125 � R1

�

* fc2 � 1
2� � Cin2 � (R1 � 125)

� 15. 

Vbias100 k�

+

−
+

−Pre−Amp

Rg2

Rg1

Signal−2

Signal−1

other IC

ro

R1Vin2

ro

LA4815VH

Cin

Cin2

Vin1

Vout+

125 � 10 k�

PWR − Amp

500 �

OUT

OUT1

OUT2

IN

GAIN2

13

4 1
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12.ピン�<=について

ピン>をéêしたままで��をë}したrs、m
Nまたはìíのîïとなるため、ICをðñにòり#
けるóにはピン>がハンダôでéêしていないかど
うかõöしてから��をë}すること。

13.��<=について

ÅÆをéêした°±で÷d>ÝØしておいたr

s、mNまたはìíのîïとなるため、ÅÆはø·

にéêさせないようにすること。

14.>?�@について
�j@ù#Öで��したrs、úかなûüW¡で
も�j@ùをýえる5�lがあり、ìíYþにつな
がりかねないため、����ôのW¡マージンを�
Ùにとり、�j@ùをø·にýえない��で��す
ること。

http://www.onsemi.jp/
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H��$ (Continued)
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ミュートOFF & ON���$

� 49. � 50. 

� 51. � 52. 

200 ms/div

OUT: 200 mV/div, AC

Pin 7: 2 V/div, DC

200 ms/div

OUT: 200 mV/div, AC

Pin 7: 2 V/div, DC

VCC = 6 V
RL = 8 �
Cin = 1 �F

VCC = 12 V
RL = 8 �
Cin = 1 �F

200 ms/div

OUT: 200 mV/div, AC

Pin 7: 2 V/div, DC

200 ms/div

OUT: 200 mV/div, AC

Pin 7: 2 V/div, DC

VCC = 12 V
RL = 8 �
Cin = 2.2 �F

VCC = 6 V
RL = 8 �
Cin = 2.2 �F
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